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�
Ánh sáng thu được đi qua các khe sáng và truyền vào gương 

Khe sáng

[���07�����
��

	�W�
S�	��,�

• Ki&��	.����P	�*� ����'��,!
• Phân tích xác định theo tiêu chuẩn định sẵn
	R���������!���")���P	
• Ki&��"!�	���P	�*� ����U�������������	
���������F�

�D�����������*!����,E�;DA-8000 có độ phân giải cao cho phép phân tích ít b$�)�����F����F�����>���������0)�������"?���.%��
Áp�07������:��*+�;�"��<��=��<5����������	9����>�����?������
���*:������@AAA�����ù h ����!����(�B���07����C������*!����<�

c'�*S��"���?��� ��	.�(��	�T������������'�	��	
�����

Phân tích v����%���
���������!��/�

Các nguyên t3�	.!����?������"?���	.!����H����#��	
������;�3	�;�!�I;85�J��KL���IM85�N��	/�IN8EEE�"O��$�)�����F����F��"#��P��	�7
���������������������G�������$�����!

phân  tích đạt độ chính xác cao hơn.
PDA-8000 sC�07������	�3����������G����?���)��ăng chống lại các biến đổi làm ảnh hưởng đến độ chân không giúp cho kết quả 

H��	�3����'�	��	
���������

.H��	�3���������2���� ��	���	���������:����U��	V���"#��� Đầu thu tín hiệu

Gương

Máy quang ph���� ��*,��	R��-	�*���
	�������%�������	. Bu��������������� ���6	�	.!����G��	.�X����U�������	��� ����!�������F�
Kh)��V�������B�����!�����"#�	���������C����(�������G��	.�X��

dao d%�����G�����±5 °C/giX.)
����	P���-	�*������������	���Y��*!����Z�)�����F���	R�0�!��%�������	��%�������W�������	
��. (Nhi�	��%��G��	.�X�� tR15 đến 30 °C, 

Gang                      Các kim lo�������

����������
Nhôm kim lo����,��G��  

S)���P	��áy móc, ô tô, đóng tàu

• Ki&m tra chPt lư ng đ'u vào
• Phân tích xác đ$nh theo tiêu chu\n đ$nh s]n

D)�����:��	3��?�	�&������	
��

Có th&������	
��
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Được trang bị tính năng theo dõi năng lượng theo thời gian thực

Bộ phát xạ kiểu mới
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*Được cấp bằng sáng chế
���E
������?�	�&��� �����	�����������*-��	B���,�*!����Z���Y���������!��%���
��
����)�����F���	R�����	�	-	��C���(��6	��`�)�����F����������	.^�����?�� 
���	���E��B���V���*� ����_��� ��	���	�*-���,���&��"!�	��%	��������
������5 
ChB���V����,�������P���&�	�<!�0S���V���*� ���	��:�	�7�	.!������	.^��
Giám sát liên t7�����	.^������	���

Khi�������	

�����	�#�
theo thX� 

năng lượng 
Theo dõi

;����	
������0��������� ��������������

�� �07�����!����(�*!���� ��������������.
�U��������"9�07����%����	������&������?�	�&�����
����V���*� ���	.!������	.
������	������Y����!���(���������	����	3����"O��� ��

Phân tích siêu v�	������-	�*���	��������	

*Được cấp bằng sáng chế

Tính năng ổn định dòng phát xạ(CRS) giúp c)��	������%�����������,��*� �����	��U������������$���0a���	���	R����������	��� 

   Phát x��	�G���	��X��

b���$���0a������	��� (CRS)

MB���V���*� ���	�:�	�7�	3����)�

�!0<*�	.������� )*1
MB���V���*� ���	�:�	�7���)���3�� 510W (gi)� 43 % so v�� 

*1 Phân tích 15 m`c���X

Lượng khí tiêu thụ giảm 45% so với model trước đây.*2

*2 Phân tích 150 m`�c�d���X�c���,� *Điểm bắn
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Cường độ phổ

Nguyên tố trong mẫu chuẩn Thời gian

Dải giá trị

IH

IL

IH  IL :  Gi������

Dữ liệu hợp lệ

Dữ liệu không hợp lệ

 
 

Phóng điện 6 lần Phóng điện 2000 lần

Phương pháp PDA (phương pháp phân bố xung phân tích)

Phương pháp phân bố xung(phổ) phân tích

và chuyển sang thành phần phần trăm cho các nguyên tố phân tích.
Phương pháp này tổng hợp lại tín hiệu từ các xung riêng biệt sau đó sẽ được xử lý 

điện
Số lần phóng 

Phóng điện 1 lần

       

Vết bắn

ngoài
sát chỉ có tín hiệu nằm trong dải đăng ký mới được xử lý các tín hiệu 
Cường độ phổ của các nguyên tố trong mẫu chuẩn được đăng ký và giám 

Giám sát bU����`���\�

dải sẽ bị loại bỏ nhằm nâng cao đ% chính xác.

buixu
Typewriter
Cường độ phổ
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E1

E6

En EN

Cường độ phổ

Tần số

Tần số

Tần số

Tần số

 
	����� ��	����%	�	�X����&���3��$��5����/��������;DA sO��9�*+�������3�	'��"3�����

X9�*+��,�������3����

Dữ liệu theo thời gian Thời gian

Cường độ phổ

;hân bố bình thường Phân bố rộng
thường do lẫn tạp chất
Phân bố không bình 

  

   

  
 

   

  
  

  

 

Cường độ phổ

Không gi3��������������/�����������������	�G���	��X���*,�"9�07�����X����%����

	.:����X����%������C���ỗi lần phóng điện .

sẽ  tổng hợp dạng tần số
Cường độ xung thu được 

riêng tại thời điểm nhất định.
• Giá trị cường độ là giá trị của cường độ  
Phương pháp phân bố

  Cường độ phổ 

xác định trước.
•Giá trị cường độ là tổng của dải các cường độ  
Phương pháp tích hợp từng phần

riêng lẻ.
• Giá trị cường độ là tổng của các cường độ 
Phương pháp tích hợp

  Cường độ phổ 

được tách biệt hai vùng tín hiệu khác nhau của hai dạng nhôm này.
 

nhôm kim loại( nhôm hòa tan - sol Al).
Có hai dạng nhôm tồn tại trong thép: nhôm oxit (Al2O3: dạng không hòa tan - insol Al) tồn tại ở dạng hạt có đường kình khoảng 5μm, và 

Ứng dụng trong phân tích luyện kim

Phân tích nhôm trong thép
insol AI

Bề mặt mẫu phân tích

Phổ gồm insol Al

Phổ của sol Al

sol AI insol AI

Cường độ phổ tín hiệu sẽ tăng nếu tồn tại nhôm oxit tại điểm bắn.Sau khi tín hiệu thu được được chuyển sang phân bố xung có thể thu

buixu
Placed Image

buixu
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Thời gian hoạt động của các chi 
dụng thiết bị được ổn định hơn
Hỗ trợ quản lý trạng thái bảo dưỡng để sử 

• Vệ sinh bệ bắn
• Thay thế điện cực
• Vệ sinh thấu kính

• Thời gian thay đèn
• Điều chỉnh khe sáng
• Thời gian thay dầu

thời gian thực.
Trạng thái thiết bị được hiển thị theo 

• Đầu thu tín hiệu
• Bộ phát xạ
• Bộ điều khiển

• Điều chỉnh nhiệt dộ
• Trạng thái chân không
• Áp suất và nhiệt độ

Khi thiết bị cần bảo dưỡng… Khi có sự cố

Xuất hiện cảnh báoPhần mềm sẽ hiển thị

Vị trí... Vị trí...

dụng có thể dễ dàng thao tác .
Quy trình bảo dưỡng sẽ hiện thị ở ngay bên dưới giúp người sử 

được hiển thị tự động.
Sự cố phát sinh và hướng dẫn khắc phục 

Phần mềm PDA-R
Giao diện quản lý và sử dụng trực quan hơn

Dễ dàng giám sát phần cứng trên phần mềm

bị.
Các thông số cũng như chức năng bảo dưỡng phần cứng có thể dể dàng quan sát trên phần mềm thiết 

quan sát, dễ dàng kiểm tra.
tiết  trong  máy  có  thể  dễ  dàng 
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Các mẫu được cài đặt dễ dàng và trực quan hơn cho người sử dụng.

Màn hình cài đặt đường cong chuẩn cho các nhóm đo
Màn hình cài đặt đường cong chuẩn

Tinh chỉnh

Trước tinh chỉnh

Tinh chỉnh ma trận nguyên tố

khác nhau.
chỉnh dựa trên các màu sắc 
dễ dàng kiểm tra trạng thái tinh 
Các đường cong chuẩn có thể 

phân tích
Đa dạng cách biểu thị dữ liệu 

phân tích
Biểu đồ dữ liệu 

Cài đặt hiển thị

Thiết kế tinh xảo, thân thiện dựa trên kinh nghiệm gần 100 năm tích lũy.

Hướng tới sự đơn giản - với cốt lõi là độ tin cậy

buixu
Placed Image

buixu
Typewriter
Máy phân tích quang phổ phát xạ
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Tùy chọn

Bộ giữ mẫu tự động

điện cực sau phân tích tự động.
cực luôn sạch bằng cách loại bỏ các lớp bám trên đầu 
điện cực tự động là một tùy chọn giúp cho đầu điện 
Để tăng cường sự ổn định lâu dài, bộ phận làm sạch 

(P/N 211-78278-92)
Bộ làm sạch điện cực

trình đốt cháy phân tích.
hạn chế sự tăng nhiệt độ do ảnh hưởng của quá 
Tăng cường sự ổn định của các giá trị đo bằng cách 

(P/N: 211-78899-92)
Bộ làm mát bằng nước

(P/N 044-01809-10)
Máy làm mát tuần hoàn

(3) Tấm mylar
(2) Đĩa sứ
(1) Bệ bắn

(2)

ø9 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-08
ø8 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-07
ø7 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-06
ø6 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-05
ø5 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-04
ø4 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-03
ø3 mm hoặc hơn    P/N 211-78904-02
Đường kính mẫu

Phù hợp với mẫu có đường kính từ 3 đến 12 mm.

(P/N: 211-78904-**)
Bộ phân tích mẫu có đường kính nhỏ

thực tế (P/N 211-78907-02 to 08).
nhưng đĩa sứ phân tích cần đặt hàng theo nhu cầu sử dụng 
* Bệ bắn, tấm mylar và đĩa phân tích có thể dùng chung 

* Đa dạng nhiều kích thước.
(P/N 202-40597-**)
Bộ giữ mẫu nhỏ

12 mm.
Phù hợp cho mẫu dây và mẫu có đường kính từ 0.6 đến 

(P/N 211-78901-92)
Bộ phân tích mẫu dây

P/N 085-50802-51
P/N 017-30159-03
P/N 211-74965
P/N 211-78953-91

Đá mài điện cực4.
Dầu bơm chân không3.
Đầu chổi làm sạch điện cực2.
Điện cực phân tích1.

Phụ kiện tiêu hao
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Tùy chọn dụng cụ chuẩn bị mẫu

Tấm bệ

               Khuôn lấy mẫu

Kim loại nóng chảy

Muôi
khuôn lấy mẫu.
Đổ kim loại nóng chảy từ cốc, lò điện hoặc lò nung vào 

Kích thước: R300 × D300 × C100 mm
(P/N 210-00006)
Tấm bệ

(P/N 210-00005)
Khuôn lấy mẫu

Mẫu dạng nấm

Mẫu dạng đĩa

Mẫu dạng nấm

Nguồn điện: 3-pha 200 V 1150 W
Khối lượng: ~ 97 kg
Kích thước: R441 × D680 × C883 mm
(60 Hz: P/N 085-50206-16)
(50 Hz: P/N 085-50206-15)
Máy mài đai FS-3N

Máy mài đai

Kích thước: R1200 × D600 × C740 mm
3) Giá đỡ máy tiện E-17 P/N 085-50102 -11
P/N 085-50102-13
KW10 
2) Đầu cố định cho kim loại màu TCGT080202FR/L-U 
P/N 085-50102-12
1) Đầu cố định  TCGCR/L1010F-08

Mục 1) và 2) đặt hàng cùng với máy tiện.
Nguồn điện: 1 pha 100 V 300 W
Khối lượng: ~ 75 kg
Kích thước: R770 × D420 × C350 mm
(P/N 085-50102-02)
Máy tiện L-1000 MM-02 

Nguồn điện: 1 pha 100 V 100 W
Khối lượng: ~ 3 kg
Kích thước: R120 × D210 × C150 mm
(P/N 085-50802-02)
(Dùng cho điện cực 6mm)
Máy mài điện cực MT-11M 

Mẫu chuẩn
Vui lòng liên hệ đại diện của Shimadzu tại Việt Nam.

buixu
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Ví dụ phân tích mẫu tự động

cả sẽ được thực hiện tự động bởi những cánh tay rô bốt từ phân tích mẫu đến hiệu chuẩn lại thiết bị để đảm bảo cho các điều 
Một hệ thống tự động được xây dựng kết hợp với các thiết bị chuẩn bị mẫu phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, tất 

Hệ thống phân tích tự động

thông tin mẫu
 Đăng ký 

Có thể sử dụng màn hình máy tính hoặc màn hình cảm ứng.
Trạng thái của mẫu và thiết bị sẽ hiển thị trên màn hình.
Cài đặt thông tin mẫu như hướng dẫn.

thực hiện
 Quy trình 

mẫu
 Chuẩn bị 

mẫu
  Xử lý 

Cánh tay rô bốt

bị sẽ được xử lý bằng rô bốt.
Các mẫu sau khi được chuẩn 

Kho mẫu

điều kiện tối ưu nhất.
tự động khi có yêu cầu nhằm duy trì 
Thiết bị sẽ thực hiện thao tác hiệu chuẩn 
bẩn lên bề mặt của mẫu phân tích.
chúng được thiết kế để tránh làm nhiễm 
Lưu trữ mẫu hiệu chuẩn hoặc xử lý mẫu, 

bề mặt mẫu
  Kiểm tra Kiểm tra bề mặt phân tích

thiết.
cũng như thao tác phân tích không cần 
đáp ứng nhu cầu để giảm thiểu chi phí 
rô bốt giúp loại bỏ những mẫu không 
Toàn bộ quá trình được thực hiện bởi 

Vị trí phân tích tối ưu sẽ được xác định thông qua phân tích hình ảnh

Phân tích
Lắp mẫu và phân tích mẫu

tích.
kiện giống nhau giữa các lần phân 
làm sạch tự động để giúp duy trì điều 
các lần phân tích điện cực sẽ được 
ưu đã được xác định trước đó. Giữa 
Mẫu sẽ được phân tích tại các vị trí tối 

Tự động làm sạch điện cực phân tích

phân tích
Đưa ra kết quả In tên mẫu lên mẫu phân tích

tích.
sẽ được in và đính kèm lên mẫu phân 
Sau khi kết thúc phân tích, tên mẫu 

dưới dạng hình ảnh.
Trạng thái của vết bắn và vị trí sẽ được lưu lại 

phân tích
hoặc kết quả 
theo loại mẫu 

  Lưu trữ: 

kiện tối ưu nhất luôn được duy trì.
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Thông số kỹ thuật

Buồng quang phổ Hệ thống quang phổ Theo nguyên lý Paschen–Runge
Bộ đơn sắc Kiểm soát bằng nhiệt độ

Bô phận phát xạ Bộ phát xạ
Bệ bắn Bệ sử dụng môi trường khí Argon

Phần mềm Kênh phân tích Tối đa 64 kênh
Dữ liệu mẫu chuẩn Tối đa 10000 mẫu
Hiệu chỉnh ma trận nguyên tố Tối đa 32 nguyên tố / nguyên tố
Hiệu chỉnh Hiệu chỉnh 100%

Hiệu chỉnh đường cong master
Chức năng phân tích Phân tích thành phần (lặp 4 lần, quay vòng)
Quá trình phân tích Quay vòng

Thêm điểm phân tích
Bỏ điểm phân tích
Kết thúc phân tích
Hiển thị và chỉnh sửa lại bản in mẫu

Phương thức truyền dữ liệu RS-232C
LAN (TCP/IP)

Hiển thị dữ liệu Biểu đồ giá trị trung bình và độ lệch X̄-R

Biểu đồ thống kê
Chức năng bảo trì Tự động kiểm soát các thông số
Tính năng bảo mật Dữ liệu phân tích được bảo vệ bằng mật khẩu

phụ kiện (tùy chọn)
Điều kiện lắp đặt và 

Độ ẩm

Nhiệt độ          : 15 °C đến 30 °C

Điều kiện môi trường

: tối đa 70 %

Nguồn điện      : 1 pha 200 V ±10 % 50/60 Hz 1.5 kVA

 Khí Argon

Nối đất

  Điểm sương dưới tối đa −70 °C
: độ tinh khiết > 99.999 %. 

: nối đất độc lập, tối đa 30 Ω.

• Máy mài điện cực MT-11M             : 1 pha 100 V 100 W

• Máy mài                                      : 3 pha 200 V 1150 W

• Máy tiện L-1000 : 1 pha 100 V 300 W

• Khuôn lấy mẫu và tấm bệ

(Có vị trí lắp đặt và nguồn điện riêng)
Phụ kiện (Tùy chọn)

Khối lượng và kích thước

Tường

Khối lượng                        : ~ 600 kg

PC                                    : R600 × D528 × C1380 mm

Máy PDA                          : R1690 × D1066 × C1142 mm

PC

Đơn vị: mm

Tối thiểu 0.60

Nguồn điện 

buixu
Placed Image

buixu
Typewriter
Máy phân tích quang phổ phát xạ
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